SF.C 2861

OPERATIONAL AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS

ABSOILLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

{See § absolute maximum ratings)
(Voir § fimites absolues)

Garmme de tormo W mw | v v mar | (e
SF.C286T M CB-107 —-559C, +125°C —65°C, +150°C +10 | 500 +2 :\;; -“‘;0 150
SF.C 2861 P | TO-91 —55°C, +125 °‘C —65°C, +150°C +10 | 500 +2 iVS 70 150
SFEC2861 T CB-107 —-25°C, + 85°C —65°C, +150°C +10 | K00 +2 iVS 70 150
SF.C 2861 DT |CB-116 -25°C, + 85°C —40°C, +125°C *10 | 500 2 tVS 70 150
SF.C2881C CB-107 0°C, + 70°C 765"C, +160°C +10 | 500 +2 tVS 70 150
SF.C 2861 DC |CB-116 Q°C, + 70°C —40°C, +125°C 107 500 +2 tVS 70 150

*Ry, J - case =45°C/W, Ry J -amb =150°C/W ~ TO.78

Ry J-amb =190°C/W — CB-116

Rip d -amb =190°C/W — TO-91

General description

Description générale

The SF.C 2861 is a general purpose operational
amplifier built on a single silicon chip. It provides a
high voltage gain and an excellent temperature
stability.

Frequency compensation is obtained with a single
50 pF capacitor. The amplifier is built with an
input protection ; the principal advantage is the

possibility to deliver an output current of 70 mA.

The SF.C 2861 is specified over a large supply voltage
range - =2V to £ 10 V.

The SF.C 2861 C is specified over a 8°C to 70°C
temperature range.

The SF.C 2861 T is specified over a
temperature range.

25°C to +85°C

The SF.C 2861 M is a military device specified over a
-55°C to +125°C temperature range.

Le SF.C 2861 est un amplificateur opérationnel d’usage
général & structure intégrée monolithique. I présente un
gain en tension élevé ainsi gu'une excellente stabilité en

température.

La compensation en fréquence est réalisée avec une seule
capacité de 50 pF. L 'amplificateur comporte un circuit de
pratection & l'entrée | le principal avantage est de pouvair

fournir un courant en sortie de 70 mA.
Le SF.C 2867 est spécifié dans une large gamme de tension

d'alimentation : X2 V& * 10 v,

Le SF.C 2861 C est spécifié dans une gamme de température
de0°C 3 70°C.
Le SF.C 2861 T est spéeifié dans une gamme de température

de -25°C 4 +85°C.

Le SF.C 2861 M correspond a la gamme militaire et est

spécifié pour fonctionner dans la gamme -55°C § +125°C.
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SF.C 2861

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

[TO-91(cB-86)

FLAT PACKAGE
Boitier plat

Top view
Vue de dessus

Frequency compensation

Frequency

CB-107 Top view CB-116 Top view
METAL CAN Vue de dessus ;[))Ué\kAlgEUNE Vue de dessus
Boritier métal Al

Bojtier Qutput
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 — en fréquence Sortie en fréquence '
-_ vte o
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Inputs Qutput Inputs inputs
Entrées Sortie Entrées Entrées
[ Schematic Principal features
‘ Schéma électrique Données principales
G
° ov+
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: =2 j
Freguency compensation
B Compensation en fréquence | — High input impedance
_ p——— OEF . .
— High voltage gain
Inputs .
Entrées L Output| — E xceltent temperature stability
‘0
+ O—MWh g ‘?;m ® ] — Output current : 70 mA
]: — Supply voltage range : + 2V to = 10 V
‘ — Haute impédance d’entrée
— Gain en tension élevé
. e V- — Excellente stabilité en température
‘ — Courant de sortie : 70 mA
1 B|C|D F1G — Gamme de tension d’alimentation : X2 V 4 210 vV
| PIN CONFIGURATIONS | TO91 |5/3|610/8 1
BROCHAGES cB-116 | 3|2|4|6|5|1
CB-107 |4.|3|6|8]7|2
L. .
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SF.C 2861

MEASUREMENT DIAGRAMS  (Pin connection for CB-107 can)

SCHEMAS DE MESURE

NON-INVERTING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR vt

AAAA
vyy
N
Az
X
<

% Output

Sortie

1MQ

{Brochage du boftier CB-107)

INVERTING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR INVERSEUR

V+

> 2 k2
-

AARAA

3,9 pF
18 k2 |
AAAA
YVVY
18 k2
AAAA 4
VVVy
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Sortie

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

INVERTING AMPLIFIER

AMPLIFICATEUR INVERSEUR v+
=R
R=1kQ 100 k§2 =2k

SCHMITT TRIGGER
TRIGGER DE SCHMITT

ARAR
Yyy

ARAA

NON-INVERTING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR  \/+

1kQ

100 k&2

POWER AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

S
2 k03

100 kO

=R

—O

=
-2 k2

V+
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SF.C 2861

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

PULSE GENERATOR SELECTIVE AMPLIFIER v+
GENERATEUR D'MMPULSIONS AMPLIFICATEUR SELECTIF
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SF.C 2861 M, SF.C 2861 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS {Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
i VALEURS
PARAMETERS SYMBOLS TES T CONDITIONS 8 UNITS
PARAMETRES STRMBOLES MESURE N TYP. MAX UNITES]
| 25°C :
. R, =2k — 950
Input offset voitage v L tamb = 25°C 2 4 mv
Tension de décalage 3 F'entrée : bi RS =802 a :
i N S S, et e
(nput offset current L ipy IR =2k tamp = 25°C | 50 | 100 | oA
Courant de décalage 3 'entrée 1 ‘ |
- - e e - ‘
Input bias current | | G = 25°C 03 1 07 ! ua |
Courant de polarisation moyen B am i
U T TR, =2k : *
L T = 25°C 85 87
o =akHe MO T
Large signat voltage gain A R =10 kL p = 25°C 30 48
Amplification en tension v f =1 kHz am
IRy = 2kS? = 980
L t = 25°C 43
] £ =1MHz o™
Positive supply eurrent o
Courant fourni par I'alimentation lCC1 tamb=25C ! 1.5 mA
positive i
Average temperature coefficient of R
input offset voltage DV, |Rg =600 6 25 |pv/°C
Coefficient de termpérature moyen de Ia
tension de décalage
Average temperature coefficient of o
input offset current Dlp, RS - 802 03 1,56 (nA/°C
Coefficient de température moyen du
courant de décalage
Commeon mode rejection ratio CMR R, = IS 1 _25°C
Taux de réjection en mode commun L= 2 k& amb = 70 81 d8
Input resistance 2 1w og° o
Impédance d’entrée (différentielie} Z' it = 1kHz tamp = 25°C 200 k&2
Slew rate _9E° e
Pente maximale du signal de sortie (note 2} SVO mp =25 C el Vius
1
Output voltage swing vV R =2kQ 9 v o
Dynamique de sortie OPP RL = 400 2 +8
fnput voltage range \% - o) — 980 49 v
Tension d’entrée limite Imax RL 2k tamb 25°C £9
Internal power dissipation P R =2kQ2 — 5o |
Puissance dissipee VO ~p [amb 25°C 70 i 80 { mwW |
NOTE 1 These specifications apply for -b5°C < tgmp < +125°C, Vg =% 10 V unless otherwise specified
Spécitications applicables pour -55°C Kitgmp <<+ 125°C, Vg =% 10 V sauf spécifications contraires
NOTE 2 May be improved up to 18 V/us in inverting amplifier configuration {see measurement diagrams}
Peut 8tre portée 3 18 V/Us en amplificateur inverseur fvoir schémas de mesure)
513
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SF.C 2861 M,SF.C 2861 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS UAVES  luniTs
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE UNITES|
MESURE MIN.] TYP. [MAX]
Input offset voltage Y] <
Tension de décalage & I'entrée DI RS <600 6 mv
Input offset current |
Courant de décalage & I'entrée DI 300 nA
Input bias current | 1
Courant de polarisation moyen B HA
Large signal voltage gain =10V F‘L =2k 80
dB

L Amplification en tension AV

Il

1 kHz

NOTE 1: These specifications apply for —55°C < tagmp << +125°C, Vg = = 10 V unless otherwise specified
Spécifications applicables pour —55°C K tgmp = + 125°C, Vs =1 10 V sauf spécifications contraires
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SF.C 2861 M, SF.C 2861 PM

INPUT VOLTAGE RANGE
TENSION D’ENTREE LIMITE

TRANSFER FUNCTION .
CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT

10 , ; y
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g% | . 33 ol .| ]
25 4 ! 23 —
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A fj—‘— ' e - p
0 ARNEE | —12 ] Ll
0 5 10 -3 -1 1 3 5 7
Supply voltage (* V) Input voltage (mV)
Tension d’alimentation Tension d’entrée
TRANSFER FUNCTION VOLTAGE GAIN
CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT GAIN EN TENSION
12 T T T —T T 100
Vs=+ 10V [ - i j I
[ T i T T
8 - . -y .4 80 = =1
g | O & e
! 4 [ PP T =
Sa 0 b S5 -
X - : 1 %
55 - =33 B O
2 ot HT R; =350 Q e
2% —4 Vol I L , S5 1 ]
38 T 500 Q] >3
-8 — KL I Ry =2 ki
—12 I l . T ] 0
-3 -1 1 3 5 7 0 5 10
Input voltage (mV) Supply voltage (V)
Tension d’entrée Tension d’alimentation
VOLTAGE GAIN OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
%0 GAIN EN TENSION REPgAVSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
IR iw Vg =110V
+ b + —1
| R =2k
| ‘7‘ ' e 80 =
%‘ | / - { T L - % A
z : i z v
N AR <8 O
2 80 - [ 4o g< | 200
o8 s S I > ¥
s [T : 1 25 a0l | Yav] 160~
b= Ee '
S5 — P P R A 53 120°
> i [ > = -
° P L 20 C1=4PF N\ oo g,
— o
—a-ﬂ* J | st”_1().v AN wEE
70 | [ I | l l I | 0 0
102 10% 104 103 10% 104 108 108
Load resistance {§2} Frequency (Hz)
Résistance de charge Fréquence
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SF.C 2861 T, SF.C 2861 DT

ELECTRICAL CHARACTERISTICS {Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
i VALUES
! PARAMETERS SYMBOLS TS COND I TIONS vaLeups __JUNITS
! PARAMETRES SYMBOL MESURE WiN] VP TMAK
= Rg =602
Input offset voltage v Ry=2 k&2 g = 6 3 10 mv
Tension de décatage & i'entrée Di tamb = 25°C
input offset current 1 R = 2 kQ2 1 = 25°C 80 | 300 nA
Courant de décalage & I'entrée DI L amb
Input bias current ig tamp = 25°C 05 1 HA
Courant de polarisation moyen
R =2kQ F=1khz 75 80
Lamp = 25 C
Large signal voltage gain A Ry = 10kQ Jf=1kHz 90 4B
Amplification en tension v tamb =25 C
Ry =2k f=1MHz 3
L tamb = 25°C 4
Positive supply current o
Courant fourni par I'alimentation et tamp =25'C 1 15 mA
pos/rivgv
Average temperature coefficient of ol
input offset voltage DV, RS = 6002 6 uv/°C
Coefficient de température moyen de la
tension de décalage
Average temperature coefficient of o
input offset current Dlpy [Rg= 600 0.3 nA/°C
Coefficient de température moyen du
courant de décalage
Common mode rejection ratio CMR R =2kQ tamb = 25°C 60 74 dB
Taux de réjection en mode commun am
{nput resistance ogo
Impédance d’entrée (différentielle) Z| f=1kHz tamb =25°C 200 k§2
Slew rate oo
Pente maximale du signal de sortie (note 2} SVO famb=25"C 9 Vius
f Ry =2k -9
Output voltage swing Vv = 25° L
! Dynamique de sortie opp tamb = 5C RL =400$) 18 v
L
Input voltage range — 25° — 0 +
Tension d'entrée limite Vlmax tamp = 25°C R =2k X9 v
Internal power dissipation P RL=2kQ, vg =0 70 80 "
Puissance dissipée tamb = 25°C

NOTE 1: These specifications apply for —25°C < tamb < + 85°C, Vg =1 10 V unless otherwise specified
Spécifications applicables pour ~252C <tgmp < +85°C, Vg =% 10 V sauf spécifications contraires

NOTE 2 : May be improved up to 18 V/us in inverting amplifier configuration (see measurement diagrams)
Peut &tre portée 4 18 V /s en amplificateur inverseur (voir schémas de mesure)
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SF.C 2861 T, SF.C 2861 DT

Input voltage range (V)
Tension d’entrée limite

QOutput voltage (V)
Tension de sortie

Input current {uA}

Courant d‘entrée

INPUT VOLTAGE RANGE TRANSFER FUNCTION
TENSION D’ENTREE LIMITE CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT
127 T N Qe
R =2k i ! "l+ 10V
T } —t
sl | || R
= o —tBV
ge 4 |- b
B § J YS =+ 2V
g% 0 - ’ R
5& i " —4
g% —al | | o LT
or S gy vy e
-8 ; L |
-12 P J
. -3 -1 1 3 b 7
Supply voltage {*V) Input voltage (mV}
Tension d’alimentation Tension d'entrée
TRANSFER FUNCTION VOLTAGE GAIN
CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT GAIN EN TENSION
12 1T - T3 100
Vs=1 10V ] - B —
I T T
8 | 80
— bt
2T 1T g
] =5 80
&2
0 i [ % i
| ‘ . 25 40 L
_a ! HH R =350 §2 5 g B ]
; 7 11500 =& i
4 — IS ]
sl | 1 kT ] a R =2 kQ
ke, - ' ¥
—12 | P4 ‘I Q l [ I l
-3 -1 1 3 5 7 0 5 10
Input voltage (mV) Supply voltage (+V)
Tension d’entrée Tension d’alimentation
INPUT CURRENT INPUT OFFSET CURRENT
1 COURANT D'ENTREE o COURANT RESIDUEL A L'ENTREE
160
Vg= £ 10V Vg= + 10V
i Ry = 10kQ - Ry =2 ki
< 4 ~
¢ [
25 A
o= ~] ;
L
osl L 33 50 I SV
§ -E \\*N-—_
— £ ]
S— 3 xsu "—
L -‘%8 I L
{
0 i 0
-20 U 20 40 60 80 -20 O 20 40 60 .80
Temperature (°C}) Temperature (°©C)
Température Température
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SF.C 2861 T, SF.C 2861 DT

INPUT OFFSET VOLTAGE VARIATION

VARIATION DE LA TENSION RESIDUELLE D’ENTREE

,8

;§ AVp=Vp) (RL)=Vp) (2 kY

< 17— T7 [ B R T
£3 0,4_{ ab s L e
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g8 ‘ Vg =+ 10
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55 H—+ ;
23121 S

102 103 104 103

Load resistance {£2)
Résistance de charge

VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION

Input offset voltage (mV)
Tension résiduelle d’entrée

INPUT OFFSET VOLTAGE
TENSION RESIDUELLE D’ENTREE

5
Vg =+ 10V
4 R =2kQ
3
) E——
—
1
0

—-20 0 20 40 60 80

Temperature (°C)
Température

VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION

90
Vg=+10V
z 3 =
= Z. L~ !
S8 £8 v T
55 55 80 t
gs 25 i |
= 2 i
o5 o3
>& >3
|
[
L
70 i ‘ I
—20 0 20: 40 60 80
Load resistance {£2) Temperature (°C) ’
Résistance de charge Température
OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
100 .
IR Vg =+ 10V
R =2kQ
80 N L
—_ |
o
3. 60 N Ny
=] I\ \ X
Sz : \ N w-—1200
8% 40 LN N freo
A ‘ 1209
o3 o
>8 4 C1‘:47pF,;) \ 80 3 .
P
| \\ 40 £8
0 l N, 0
102 104 10% 108
Frequency (Hz)
Frégquence
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SF.C 2861 C, SF.C 2861 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS {Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
U —
PARAMETERS svmeoLs| TEST CONDITIONS VALUES  luniTs
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN ] TYP. | MAX. UNITES
Input offset voltage v RL=2k2 Rg =608 10 | mv
Tension de décalage a I'entrée DI tamb = 25°C
Input offset current | R =2 kQ tamb = 25°C 80 | 300 nA
Courant de décalage & I'entrée DI am
Input bias current | ¢ — 25°C A
Courant de polarisation moyen B amb = 05 ! u
RL=2kQ f=1«kHz 75 | 80
o
tymb =25 C
Large signal voitage gain A RL= 10k Jf=1kHz 90 4B
Amplification en tension v tamb = 25 C
R =20 of=1MHz 43
tamp=25C
Positive supply current °
Courant fourni par I'alimentation ICC1 tamb = 2%°C 1 15 mA
positive
Average temperature coefficient of
input offset voltage DVp, Rg = 60 Q 6 uv/ec
Coefficient de température moyen de la
tension de décalage
Average temperature coefficient of
input offset current Dip, Rg = 60 Q) 0,3 nA/°C
Coefficient de température moyen du
courant de décalage
Common mode rejection ratio CMR R =2k tamb = 25°C 60 | 74 dB
Taux de réjection en mode commun a
Input resistance o
Impédance d’entrée (différentielle) Z| f=1kHz tamb = 25°C 200 kQ
Slew rate _ oRo
Pente maximale du signal de sortie {(note 2) sVO tamb = 26°C 9 Vius
. = +9
Output voltage swing v _9g° Ry =2kQ -
Dynamique de sortie opP tamb =25C R =400Q +8 v
Input voltage range — 25° - +
Tension d’entrée limite Vlmax tamb = ¢ R L= 2k *9 v
Internal power dissipation P RL =2k, Vg =0 70 80 W
Puissance dissipée tamb = 25°C

NOTE 1: These specifications apply for

Spécifications applicables pour

0°C <tamb< +70°C, Vg == 10 V unless otherwise specified
0°C Stamp < +70°C , Vs =% 10 V sauf spécifications contraires

NOTE 2 : May be improved up to 18 V/us in inverting amplifier configuration (see measurement diagrams)
Peut tre portée & 18 V/Us en amplificateur inverseur {voir schémas de mesure)
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SF.C 2861 C, SF.C 2861 DC

h T
J
1
|
i

INPUT VOLTAGE RANGE TRANSFER FUNCTION
TENSION D'ENTREE LIMITE CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT
T T T T 12 NS S S VD N S .
- T e RL=2k0 " et 10V ‘
I~ _ 8l +o]
38 > L +6V
2 vy 4 4
&3 =4 =12V
o ® =8 F .
B ¢ of -
3% EN ' -
> < 835 -4
= 0 -2 - PR—
53 =
[S3 Ow - = -
-8 - o
- + - -
—-12 Lol
0 5 10 -3 -1 1 3 5 7
Supply voltage {(+ V} Input voltage (mV)
Tension d’alimentation Tension d’entrée
TRANSFER FUNCTION VOLTAGE GAIN
CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT GAIN EN TENSION
T T T T ) 100 [ ]
| Vs=+ 10V P L] ; ] 4
B Y i I
sl 1 4 ] sof IR
— - pomet :
s 4k,. P O ~
s - + - FRp—— k=]
gt el | ||
=3 - m 58 |
.%% o y ] gi 4()_T l t‘J 1 1]
§§ _4—R f }—R| =350 %2 ég B T T T
23 S 00 ¢ T T
-8 1kl 200 - R =2k
2k g[ 1 oo ]LA,,L,— "~
12 R 0 | T T
-3 -1 1 3 5 7 0 5 10
Input voltage (mV) Supply voltage {+ V)
Tension d’entrée Tension d’alimentation
INPUT CURRENT INPUT OFFSET CURRENT
COURANT D'ENTREE COURANT RESIDUEL A L'ENTREE
100
b T Tg= £10V i [ Tvg=t 10V
R =2 k2 — RL=2kQ
L i <, — + SB ” T
z : £g |
A ;i ~ s S +
ok T B 53
=S S e
s o051 . 3 3 50
32 : g3
=5 e
=3 oE
za S g
=
0 . ; " i 0 I i i
0 20 40 60 0 20 40 60
Temperature (°C) Temperature {°C)
Température Température
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SF.C 2861 C, SF.C 2861 DC

tnput offset voltage variation {(mV)

Voltage gain {dB}

INPUT OFFSET VOLTAGE VARIATION INPUT OFFSET VOLTAGE
VARIATION DE LA TENSION RESIDUELLE D'ENTREE TENSION RESIDUELLE D'ENTREE
s 08 5
t " |AVDI=VpI (RU)-Vp) (2K T T Tvg=t1ov
\g =T T e T . ' i 5 o
% 04 S a4l CRL=2k
B ©
3 Es L.
2 @ &
g0 g5 3l .
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S0
£-04 2% 24{ | I
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i © e L . —
D =9
° 2
5 -0.8 ;g I . | 4
8 R |
8 b+ } | . -
N ;
$-1,2 0 | I |
102 0 20 40 60
Load resistance {£2) Temperature (°C)
Résistance de charge Température
VOLTAGE GAIN VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION GAIN EN TENSION
T T 90
[ ,/’[ ,‘T ] 1o vszi?ov
Lo ‘T 4 o— . - |
M VAR ' - IS —
1 prege 1 g —— ;
< : [ =g | [ A
e ! [ £3 :
£ 80| ‘H'H ; | &% sof -t — -1 - Py
| . @ |
g - e ] - i FJ
kS I B !
& —+ [ Vf‘ gé, - {,,E
: 4 —t r -t
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- LS —1,0]\/ - T
70 ll l j 1 L 70 J J__]
102 10° 104 10° 0 20 40 60
Load resistance (£2) Temperature (°C}
Résistance de charge TempéraruA[e

OPEN L OOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE

100,
o Vg =+ 10V
R =
80 t ‘\ L=2k02
o
o
<5 6o \ NAv
X A N N
&5 a0l Avi NI heo
e Q
S5 120
>Q _ —
20| ©1=470pF \ 80 3
’ i o]
- AN w£d
o} L | 0
107 104 108 108
Frequency {Hz)
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